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n-InP在Fe3+/Fe2+溶液中光脉冲暂态行为(IV) 

钱道荪; 朱振华; 王平川 

上海交通大学应用化学系，上海 200240 

摘要： 

研究了波长、温度及表面处理对n-InP光脉冲暂态行为的影响. 结果表明, 波长对时间常数无影响; 随着温度升高, 
峰值下降, 衰减变快. 讨论了表面处理的影响, 并对实验结果作了必要的解释.  
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